
Освітній компонент Вибірковий освітній компонент 3.2 «Фізична електроніка» 

Рівень BO Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

наукової 

програми 

104 Фізика та астрономія / Теоретична та експериментальна 

фізика конденсованих середовищ  

Форма навчання Денна / вечірня 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 курс, 3 семестр, 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 
120 год, з них: лекц. – 10 год, практ. – 14 год 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій 

Автор ОК 

Кандидат фіз.-мат. наук; доцент кафедри експериментальної 

фізики, інформаційних та освітніх технологій Новосад Олексій 

Володимирович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліни професійного циклу підготовки.  

Що буде вивчатися 

Загальні відомості про напівпровідники. Квантова теорія 

провідності напівпровідників. Контактні явища у 

напівпровідниках. Процеси у напівпровідниках з точки зору 

квантової теорії твердих тіл. Методи вирощування 

напівпровідникових кристалів та отримання p-n переходів. 

Класифікація напівпровідникових приладів. Фізичні основи 

роботи напівпровідникових приладів: напівпровідникових 

резисторів та діодів; біполярних транзисторів; польових 

транзисторів, твердотільних дискретних пасивних елементів, 

вакуумних дискретні активних елементів, тиристорів.  

Напівпровідникові біполярні та уніполярні ІМС. Гібридні 

тонкоплівкові та товстоплівкові ІМС. Оптоелектронні та оптичні 

ІМС. Інтегровані наносхеми. Основи проектування 

спеціалізованих ІМС. Акустоелектронні функціональні пристрої. 

Магнітоелектронні функціональні пристрої. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Освітня компонента «Фізична електроніка» спрямована на 

засвоєння основ сучасних теоретичних і практичних знань з курсу 

електроніки, ознайомлення здобувачів освіти із будовою, 

основними фізичними принципами дії та практичним 

використанням напівпровідникових приладів і електронних 

пристроїв, складених на їх основі. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Застосовувати знання і розуміння фізики, відповідні теорії, моделі 

та методи для розв’язання практичних задач синтезу пристроїв 

електроніки, мікро- та наноелектроніки;  оцінювати 

характеристики та параметри матеріалів пристроїв мікро- та 

електроніки, знати та розуміти основи твердотільної та 

оптоелектроніки, наноелектроніки;  Застосовувати навички 

планування та проведення експерименту для перевірки гіпотез та 

дослідження фізичних явищ мікро- та наноелектроніки, вміти 



використовувати стандартне обладнання; досліджувати 

характеристики і параметри мікро- та наносистемної техніки, 

приладів фізичної електроніки з урахуванням цілей дослідження, 

вимог та специфіки вибраних технічних засобів;  використовувати 

технічні засоби діагностування технічного стану приладів 

фізичної електроніки; організовувати та проводити планові та 

позапланові технічні обслуговування, налагодження електронного 

устаткування у відповідності до поточних вимог. 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Знання та практичні навички отримані після вивчення освітньої 

компоненти можна використовувати для: аналізу фізичних 

процесів в пристроях електроніки, мікро- та наноелектроніки, 

силової та інформаційної електроніки;  розрахунку та аналізу 

перехідних процесів в пристроях промислової електроніки;  

визначення та оцінки ефективності використовуваних 

розрахункових методів аналізу електронних пристроїв;  виявлення 

здатності до монтажу, налагодження, юстування, випробування, 

обслуговування та ремонту основних силових та інформаційних 

пристроїв;  використання технікою вимірювання електричних 

параметрів пристроїв промислової електроніки. 
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